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T i ª u  c h u È n  q u è c  g I a  TCVN 7279-9 : 2003 

ThiÕt bÞ ®iÖn dïng trong m«i tr−êng khÝ næ −−−−  
PhÇn 9: Ph©n lo¹i vµ ghi nh,n 

Electrical apparatus for explosive gas atmospheres −                                                        

Part 9: Classification and marking 

 
1   Ph¹m vi ¸p dông 

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh viÖc ph©n lo¹i vµ ghi nh·n ®èi víi thiÕt bÞ ®iÖn dïng trong m«i tr−êng khÝ næ  

cã ¸p suÊt tõ 80 kPa (0,8 bar) ®Õn 110 kPa (1,1 bar), nhiÖt ®é tõ − 20 0C ®Õn + 40 0C. Nh÷ng th«ng 

sè vÒ m«i tr−êng khÝ næ n»m ngoµi ph¹m vi nµy sÏ ®−îc xem xÐt riªng. 

Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho thiÕt bÞ kh«ng ®¸p øng c¸c quy ®Þnh còng nh− ghi nh·n cña 

TCVN 7279 cã th«ng sè kü thuËt do nhµ chÕ t¹o qui ®Þnh thÊp h¬n mét trong c¸c gi¸ trÞ: 1,2 V; 0,1 A; 

20 µJ hoÆc  25 mW. Tuy nhiªn thiÕt bÞ nh− vËy ph¶i tu©n theo c¸c qui ®Þnh trong nh÷ng phÇn kh¸c 

cña TCVN 7279 nÕu chóng ®Êu nèi víi c¸c thiÕt bÞ cã thÓ t¹o ra m¹ch cã th«ng sè kü thuËt lín h¬n 

c¸c gi¸ trÞ nªu trªn. 

2   Tiªu chuÈn viÖn dÉn 

TCVN 7079 – 0 : 2002 ThiÕt bÞ ®iÖn dïng trong má hÇm lß – PhÇn 0 : Yªu cÇu chung. 

IEC 50 (426): 1990 International Electro-technical Vocabulary (IEV) – Chapter 426: Electrical 

apparatus for explosive gas atmospheres.(ThuËt ng÷ kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ – Ch−¬ng 426: ThiÕt bÞ 

®iÖn dïng trong m«i tr−êng khÝ næ). 

IEC 79 – 3  Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 3: Spark test apparatus for 

intrinsically safe circuits (ThiÕt bÞ ®iÖn trong m«i tr−êng khÝ næ – PhÇn 3: ThiÕt bÞ thö nghiÖm m¹ch an 

toµn tia löa). 

IEC 79 – 9  Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 9: Classification and marking 

(ThiÕt bÞ ®iÖn trong m«i tr−êng khÝ næ – PhÇn 9: Ph©n lo¹i vµ ghi nh·n). 

IEC 60079 – 0  Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 0: General Requirements. 

(ThiÕt bÞ ®iÖn trong m«i tr−êng khÝ næ – PhÇn 0: Yªu cÇu chung). 
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3   §Þnh nghÜa vµ ký hiÖu 

Trong tiªu chuÈn nµy ¸p dông c¸c ®Þnh nghÜa, ký hiÖu trong TCVN 7079-0 vµ IEC79-9, vµ c¸c ®Þnh 

nghÜa, ký hiÖu sau ®©y: 

3.1   ThiÕt bÞ ®iÖn (Electrical apparatus) 

TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ mµ toµn bé hoÆc mét phÇn cña chóng sö dông ®iÖn n¨ng, nh− thiÕt bÞ ph¸t ®iÖn, 

truyÒn t¶i, ph©n phèi, tÝch lòy, ®o l−êng, ®iÒu khiÓn, biÕn ®æi, tiªu thô ®iÖn n¨ng vµ c¸c thiÕt bÞ th«ng 

tin liªn l¹c. 

3.2   D¹ng b¶o vÖ (Type of protection) 

C¸c biÖn ph¸p ®Æc biÖt ¸p dông cho thiÕt bÞ ®iÖn ®Ó ng¨n ngõa bèc löa m«i tr−êng khÝ næ bao quanh. 

3.3   Vá thiÕt bÞ (Enclosure) 

TÊt c¶ c¸c v¸ch ng¨n bao quanh phÇn mang ®iÖn cña thiÕt bÞ ®iÖn gåm c¸c cöa, n¾p, èng luån c¸p, 

c¸c c¬ cÊu chÊp hµnh, trôc quay vµ c¸c æ trôc, b¶o vÖ cho thiÕt bÞ ®iÖn lµm viÖc an toµn. 

3.4  Khe hë an toµn thùc nghiÖm lín nhÊt (M.E.S.G.) [Maximum experimental safe gap 
(M.E.S.G.)] 

Khe hë lín nhÊt gi÷a hai phÇn cña buång thö nghiÖm (qua mÆt bÝch cã bÒ réng 25 mm víi c¸c ®iÒu 

kiÖn thö nghiÖm qui ®Þnh) ng¨n kh«ng lµm bèc löa hçn hîp khÝ thö næ ë bªn ngoµi víi tÊt c¶ c¸c 

nång ®é nguy hiÓm cña hçn hîp khÝ hoÆc h¬i víi kh«ng khÝ, khi hçn hîp khÝ bªn trong bÞ bèc löa. 

3.5   Dßng ®iÖn bèc löa nhá nhÊt (MIC) [Minimum igniting current (MIC)] 

Dßng ®iÖn nhá nhÊt trong nh÷ng m¹ch thuÇn trë hoÆc ph¶n kh¸ng g©y bèc löa hçn hîp khÝ thö næ 

trong thiÕt bÞ thö nghiÖm tia löa phï hîp víi IEC 79-3. 

3.6   PhÇn tö Ex ( Ex component) 

Mét phÇn tö cña thiÕt bÞ ®iÖn kh«ng sö dông ®¬n ®éc trong m«i tr−êng khÝ næ, khi kÕt hîp sö dông 

trong mét thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng nµo ®ã ®ßi hái ph¶i ®−îc cÊp chøng chØ bæ sung. 

3.7   Ký hiÖu “X” (Symbol “X”) 

Ký hiÖu sö dông nh− mét tiÕp vÜ ng÷ trong chøng chØ ®Ó chØ râ ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt cho phÐp sö dông 

thiÕt bÞ an toµn. 

3.8   Ký hiÖu "U" (Symbol “U”) 

Ký hiÖu sö dông nh− mét tiÕp vÜ ng÷ trong chøng chØ thiÕt bÞ chØ râ phÇn tö Ex. 

3.9   M«i tr−êng khÝ næ (Explosive gas atmosphere) 
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Mét hçn hîp gi÷a kh«ng khÝ, ë ®iÒu kiÖn ¸p suÊt khÝ quyÓn, víi c¸c chÊt dÔ ch¸y d−íi d¹ng khÝ, h¬i 

hoÆc s−¬ng khi bèc löa sÏ ch¸y vµ lan truyÒn sang toµn bé bÇu khÝ hçn hîp cßn l¹i. 

3.10   Khu vùc nguy hiÓm næ (Hazardous area) 

Khu vùc tån t¹i hoÆc cã thÓ xuÊt hiÖn khÝ nguy hiÓm næ víi mét nång ®é nhÊt ®Þnh ®ßi hái ph¶i ®Æc 

biÖt chó ý trong chÕ t¹o, l¾p ®Æt vµ sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn (theo IEC 50 – 426). 

3.11   NhiÖt ®é lín nhÊt trªn bÒ mÆt (Maximum surface temperature) 

NhiÖt ®é lín nhÊt ë ®iÒu kiÖn lµm viÖc bÊt lîi (nh−ng trong ph¹m vi cho phÐp) mµ bÊt cø mét phÇn 

hoÆc bÒ mÆt nµo ®ã cña thiÕt bÞ ®iÖn cã thÓ nãng tíi g©y bèc löa bÇu kh«ng khÝ bao quanh. 

Chó thÝch − §iÒu kiÖn lµm viÖc bÊt lîi nhÊt gåm tr¹ng th¸I qu¸ t¶i hoÆc ®iÒu kiÖn sù cè nµo ®ã ®−îc chÊp 

nhËn trong Tiªu chuÈn riªng vÒ d¹ng b¶o vÖ cã liªn quan. 

3.12 ThiÕt bÞ ®æ ®Çy dÇu – D¹ng b¶o vÖ “o” (Oil-immersed apparatus – Type of protection “o”) 

C¸c thiÕt bÞ ®iÖn hoÆc nh÷ng phÇn tö cña thiÕt bÞ ®iÖn ®−îc ®æ ®Çy chÊt láng b¶o vÖ, nhê ®ã bÇu khÝ 

næ ë trªn mÆt tho¸ng cña chÊt láng hoÆc bªn ngoµI vá kh«ng thÓ bÞ kÝch næ. 

3.13  D¹ng b¶o vÖ “p” (Type of protection “p”) 

D¹ng b¶o vÖ cho thiÕt bÞ ®iÖn ®Ó chóng lµm viÖc an toµn b»ng c¸ch dïng khÝ trong vá thæi d−íi ¸p 

suÊt d−. 

3.14  §æ ®Çy c¸t – D¹ng b¶o vÖ “q” (Powder filling – Type of protection “q”) 

D¹ng b¶o vÖ trong ®ã nh÷ng phÇn tö cã kh¶ n¨ng g©y bèc löa m«i tr−êng khÝ næ ®−îc cè ®Þnh vµ bao 

bäc hoµn toµn b»ng vËt liÖu ®æ ®Çy ®Ó ng¨n ngõa lµm bèc löa m«i tr−êng khÝ næ bªn ngoµi.  

3.15  Vá kh«ng xuyªn næ – D¹ng b¶o vÖ “d” (Flame-proof enclosure – Type of protection “d”) 

D¹ng b¶o vÖ cña thiÕt bÞ ®iÖn, trong ®ã vá chÞu ®ùng ®−îc sù næ hçn hîp khÝ ë bªn trong mµ kh«ng 

bÞ h− háng vµ ng¨n ngõa lan truyÒn næ qua bÊt kú mÆt bÝch hoÆc mÆt cÊu tróc nµo trªn vá mµ kh«ng 

g©y bèc löa hçn hîp khÝ hoÆc h¬i cña m«i tr−êng bªn ngoµi. 

3.16  T¨ng c−êng ®é tin cËy – D¹ng b¶o vÖ “e” (Increased safety – Type of protection “e”) 

D¹ng b¶o vÖ ®−îc ¸p dông bæ sung cho thiÕt bÞ ®iÖn ®Ó chóng t¨ng c−êng an toµn, kh«ng bÞ qu¸ 

nhiÖt, kh«ng t¹o ra hå quang ®iÖn hoÆc ph¸t ra tia löa khi lµm viÖc b×nh th−êng. 

3.17  M¹ch an toµn tia löa (Intrinsically-safe circuit) 

M¹ch ®iÖn, trong ®ã kh«ng xuÊt hiÖn tia löa hoÆc bÊt kú hiÖu øng nhiÖt nµo t¹o ra trong ®iÒu kiÖn thö 

quy ®Þnh trong c¸c phÇn t−¬ng øng cña TCVN 7279 (c¸c ®iÒu kiÖn thö nµy bao gåm tr−êng hîp lµm 

viÖc b×nh th−êng vµ tr−êng hîp sù cè) cã kh¶ n¨ng g©y bèc löa m«i tr−êng khÝ næ. 

3.18 ThiÕt bÞ an toµn tia löa – D¹ng b¶o vÖ “i” (Intrinsically-safe apparatus – Type of protection “i”) 
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ThiÕt bÞ ®iÖn trong ®ã tÊt c¶ c¸c m¹ch ®iÖn lµ m¹ch an toµn tia löa. 

3.19  §æ ®Çy chÊt bao phñ – D¹ng b¶o vÖ “m” (Encapsulation – Type of protection “m”) 

D¹ng b¶o vÖ trong ®ã c¸c phÇn tö cña thiÕt bÞ cã kh¶ n¨ng lµm bèc löa m«i tr−êng khÝ næ do ph¸t ra 

tia löa hoÆc bÞ nung nãng ®−îc bao phñ hîp chÊt ®æ ®Çy, do vËy mµ m«i tr−êng khÝ næ kh«ng thÓ bÞ 

kÝch næ. 

4   Nhãm vµ ph©n lo¹i thiÕt bÞ ®iÖn 

4.1   ThiÕt bÞ ®iÖn dïng trong m«i tr−êng khÝ næ ®−îc ph©n thµnh hai nhãm: 

Nhãm I: ThiÕt bÞ ®iÖn dïng trong má hÇm lß; 

Nhãm II: ThiÕt bÞ ®iÖn dïng trong m«i tr−êng khÝ næ kh¸c víi c¸c má hÇm lß; 

ThiÕt bÞ ®iÖn dïng trong má hÇm lß, ngoµi khÝ mª tan cã thÓ cßn cã mét tû lÖ nhÊt ®Þnh khÝ nguy hiÓm  

ch¸y næ kh¸c. V× vËy chóng ph¶i cã kÕt cÊu phï hîp vµ ph¶i ®−îc thö nghiÖm tu©n theo c¸c yªu cÇu 

cña thiÕt bÞ ®iÖn nhãm I vµ cña nhãm II t−¬ng øng víi lo¹i khÝ ®ã. C¸c thiÕt bÞ nµy sÏ ph¶i ®−îc ghi 

nh·n t−¬ng øng (vÝ dô nh−  “Exd I/IIB T3” hoÆc “Exd I/II (NH3)”). 

4.2  ThiÕt bÞ ®iÖn thuéc nhãm II ®−îc chia ra thµnh c¸c ph©n nhãm phï hîp víi m«i tr−êng khÝ næ 

thiÕt bÞ lµm viÖc. 

4.2.1  ThiÕt bÞ ®iÖn thuéc nhãm II cã d¹ng b¶o vÖ vá kh«ng xuyªn næ “d” vµ an toµn tia löa “i” theo 

yªu cÇu cña tiªu chuÈn ®−îc chia ra thµnh c¸c ph©n nhãm IIA, IIB vµ IIC. 

Chó thÝch 1 − ViÖc chia c¸c ph©n nhãm ®−îc dùa trªn c¬ së khe hë thùc nghiÖm tèi ®a (MESG) ®èi víi thiÕt 

bÞ cã vá kh«ng xuyªn næ vµ dßng ®iÖn bèc löa tèi thiÓu (MIC) ®èi víi thiÕt bÞ an toµn tia löa. 

Chó thÝch 2 − ThiÕt bÞ ghi nh·n IIB  cã thÓ sö dông thay cho thiÕt bÞ nhãm IIA. Còng t−¬ng tù nh− vËy, thiÕt bÞ 

cã nh·n IIC cã thÓ sö dông thay cho thiÕt bÞ ph©n nhãm IIA vµ IIB. 

4.2.2   TÊt c¶ d¹ng b¶o vÖ cña thiÕt bÞ ®iÖn nhãm II ph¶i ®−îc ghi nh·n víi nhiÖt ®é lín nhÊt trªn bÒ 

mÆt thiÕt bÞ theo quy ®Þnh ë 5.1. 

4.3   ThiÕt bÞ ®iÖn ph¶i ®−îc thö nghiÖm trong m«i tr−êng khÝ næ cô thÓ. Trong tr−êng hîp nµy chóng 

®−îc cÊp chøng chØ vµ ghi nh·n t−¬ng øng víi lo¹i khÝ ®ã. 

5   NhiÖt ®é 

5.1   NhiÖt ®é lín nhÊt trªn bÒ mÆt 

5.1.1   NhiÖt ®é lín nhÊt trªn bÒ mÆt thiÕt bÞ ®iÖn nhãm I ®−îc ghi trong c¸c tµi liÖu cã liªn quan. 

NhiÖt ®é nµy kh«ng v−ît qu¸: 
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– 150 0C khi cã bôi than b¸m thµnh líp; 

– 450 0C nÕu tr¸nh ®−îc bôi than nguy hiÓm nªu trªn b¸m vµo (vÝ dô b»ng c¸c phÇn tö lµm khÝt 

hoÆc th«ng giã tèt) ®Ó ®¶m b¶o: 

a) phï hîp víi nhiÖt ®é lín nhÊt trªn bÒ mÆt ®· ghi trªn nh·n thiÕt bÞ; 

b) ký hiÖu “X” ph¶i ®−îc ghi ngay sau sè chøng chØ, x¸c ®Þnh râ ®iÒu kiÖn sö dông an toµn. 

Chó thÝch − Khi lùa chän thiÕt bÞ ®iÖn thuéc nhãm I, ng−êi sö dông cÇn l−u ý ®Õn sù ¶nh h−ëng cña cña líp 

bôi than tÝch tô trªn bÒ mÆt thiÕt bÞ khi nhiÖt ®é lín h¬n 150 0C. 

5.1.2   ThiÕt bÞ ®iÖn thuéc nhãm II ®−îc ph©n lo¹i theo nhãm nhiÖt ®é ghi trong b¶ng 1, hoÆc theo gi¸ 

trÞ nhiÖt ®é lín nhÊt trªn bÒ mÆt thiÕt bÞ, hoÆc h¹n chÕ sö dông trong m«i tr−êng khÝ nhÊt ®Þnh. 

B¶ng 1 - Ph©n lo¹i nhiÖt ®é lín nhÊt trªn bÒ mÆt thiÕt bÞ ®iÖn nhãm II 

Nhãm nhiÖt ®é T1 T2 T3 T4 T5 T6 

NhiÖt ®é lín nhÊt trªn bÒ mÆt (0C) 450 300 200 135 100 85 

 

5.2   NhiÖt ®é xung quanh 

ThiÕt bÞ ®iÖn th−êng ®−îc thiÕt kÕ ®Ó sö dông trong m«i tr−êng xung quanh cã nhiÖt ®é tõ − 20 0C 

®Õn + 40 0C. Trong tr−êng hîp nµy kh«ng cÇn ghi thªm nh·n m¸c bæ sung. 

Trong tr−êng hîp thiÕt bÞ ®−îc thiÕt kÕ ®Ó sö dông trong m«i tr−êng cã nhiÖt ®é xung quanh n»m 

ngoµi ph¹m vi kÓ trªn, chóng ph¶i ®−îc nhµ chÕ t¹o th«ng b¸o vµ trong chøng chØ thiÕt bÞ còng ghi râ 

ph¹m vi nhiÖt ®é nµy. Nh·n thiÕt bÞ còng ph¶i bao gåm ký hiÖu Ta hoÆc Tamb cïng víi thang nhiÖt ®é 

cña m«i tr−êng xung quanh hoÆc nÕu kh«ng th× còng ph¶i ghi ký hiÖu “X” ngay sau sè chøng chØ nh− 

theo h−íng dÉn ë 6.2 (xem b¶ng 2). 

B¶ng 2 - NhiÖt ®é m«i tr−êng xung quanh vµ nh,n m¸c bæ sung 

ThiÕt bÞ ®iÖn NhiÖt ®é cña m«i tr−êng xung quanh Nh,n m¸c bæ sung 

B×nh th−êng Lín nhÊt:+400C                                     

Nhá nhÊt: - 20 0C 

Kh«ng cÇn 

§Æc biÖt §−îc nhµ chÕ t¹o hoÆc C¬ quan cÊp 

chøng chØ th«ng b¸o 

Ta hoÆc Tamb víi thang nhiÖt ®é râ rµng, 

vÝ dô: − 30 0C ≤ Ta ≤ + 40 0C hoÆc ký 

hiÖu “X”.                                                               

 

5.3   NhiÖt ®é trªn bÒ mÆt vµ nhiÖt ®é bèc löa 
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NhiÖt ®é thÊp nhÊt lµm bèc löa m«i tr−êng khÝ næ phô thuéc vµo nhiÖt ®é lín nhÊt trªn bÒ mÆt thiÕt 

bÞ. Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c phÇn tö cã tæng diÖn tÝch bÒ mÆt kh«ng lín h¬n 10 cm2 (vÝ dô nh− transistor 

hoÆc ®iÖn trë) nhiÖt ®é trªn bÒ mÆt cña chóng cã thÓ v−ît qu¸ nhãm nhiÖt ®é ghi trªn nh·n cña thiÕt 

bÞ ®iÖn nhãm II, hoÆc nhiÖt ®é t−¬ng øng lín nhÊt trªn bÒ mÆt thiÕt bÞ thuéc nhãm I, nÕu c¸c phÇn tö 

nµy kh«ng cã nguy c¬ lµm bèc löa m«i tr−êng khÝ næ víi giíi h¹n an toµn sau ®©y: 

50 K ®èi víi nhãm nhiÖt ®é T1, T2 vµ T3; 

25 K ®èi víi nhãm T4, T5, T6  vµ thiÕt bÞ ®iÖn nhãm I. 

Giíi h¹n an toµn nµy ®−îc x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm ®èi víi c¸c phÇn tö t−¬ng ®−¬ng hoÆc thö 

nghiÖm ®èi víi chÝnh c¸c thiÕt bÞ ®ã trong m«i tr−êng khÝ næ. 

Chó thÝch − Giíi h¹n an toµn cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng c¸ch t¨ng dÇn nhiÖt ®é m«i tr−êng trong qua tr×nh  

thö nghiÖm. 

6   Ghi nh,n 

V× lý do an toµn, chØ thiÕt bÞ ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu kü thuËt cña tiªu chuÈn nµy míi ®−îc ghi 

nh·n theo néi dung quy ®Þnh sau ®©y: 

6.1   Nh·n ph¶i ®−îc ghi trªn phÇn chÝnh cña thiÕt bÞ, ë chç dÔ thÊy. Nh·n ph¶i dÔ ®äc, bÒn vµ cã 

tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng bÞ hãa chÊt ¨n mßn. 

Chó thÝch − Phô lôc A cho yªu cÇu vÒ ghi nh·n thiÕt bÞ ®¶m b¶o bÒn vµ dÔ ®äc. 

6.2    Nh·n ph¶i cã c¸c néi dung sau: 

1)  tªn nhµ chÕ t¹o hoÆc nh·n hiÖu th−¬ng m¹i; 

2)  nhËn d¹ng kiÓu lo¹i cña nhµ chÕ t¹o; 

 3)  kÝ hiÖu ″Ex″ biÓu thÞ thiÕt bÞ ®iÖn cã kÕt cÊu vµ ®−îc thö nghiÖm ®Ó dïng trong m«i tr−êng khÝ   

næ hoÆc ®−îc kÕt hîp ®Æc biÖt víi thiÕt bÞ nh− thÕ; 

4)  kÝ hiÖu dïng cho mçi d¹ng b¶o vÖ: 

o  -   víi thiÕt bÞ ®æ ®Çy dÇu; 

p  -   víi thiÕt bÞ thæi d−íi ¸p suÊt d−; 

q  -   víi thiÕt bÞ ®æ ®Çy c¸t; 

d  -   víi thiÕt bÞ cã vá kh«ng xuyªn næ; 

e  -   víi thiÕt bÞ t¨ng c−êng ®é tin cËy; 

ia  -  víi thiÕt bÞ cã m¹ch an toµn tia löa cÊp a; 

ib  -  víi thiÕt bÞ cã m¹ch an toµn tia löa cÊp b; 

m  -  víi thiÕt bÞ bao phñ hîp chÊt ®æ ®Çy. 
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C¸c thiÕt bÞ kh«ng tu©n theo nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy nh−ng ®−îc c¬ quan cã thÈm 

quyÒn c«ng nhËn ®¶m b¶o an toµn ph¶i ghi ký hiÖu “s”. 

5)   ký hiÖu cña nhãm thiÕt bÞ ®iÖn: 

I  –  ®èi víi thiÕt bÞ ®iÖn dïng trong má hÇm lß; 

II, IIA, IIB hoÆc IIC –  ®èi víi thiÕt bÞ dïng trong m«i tr−êng khÝ næ kh¸c víi c¸c má hÇm lß. 

§èi víi thiÕt bÞ ®−îc cÊp chøng chØ sö dông trong mét m«i tr−êng chøa mét lo¹i khÝ cô thÓ th× 

sau ký hiÖu II sÏ ghi c«ng thøc ho¸ häc hoÆc tªn cña chÊt khÝ ®ã. 

 6)   §èi víi thiÕt bÞ ®iÖn nhãm II, ký hiÖu chØ râ cÊp nhiÖt ®é hoÆc nhiÖt ®é lín nhÊt trªn bÒ mÆt 

b»ng 0C hoÆc ghi c¶ hai. NÕu trªn nh·n ghi c¶ hai th× cÊp nhiÖt ®é ghi sau cïng vµ ghi vµo 

trong dÊu ngoÆc ®¬n. 

VÝ dô:  T1  hoÆc  350 0C   hoÆc  350 0C(T1). 

§èi víi thiÕt bÞ ®iÖn nhãm II cã nhiÖt ®é lín nhÊt trªn bÒ mÆt thiÕt bÞ v−ît qu¸ 450 0C, thiÕt bÞ 

sÏ chØ ghi nh·n víi gi¸ trÞ nhiÖt ®é. 

       VÝ dô: 600 0C. 

      ThiÕt bÞ ®iÖn nhãm II nÕu chøng chØ vµ nh·n ®· ghi ®Ó sö dông trong mét m«i tr−êng khÝ cô 

thÓ th× kh«ng cÇn ph¶i ghi gi¸ trÞ nhiÖt ®é. 

      Theo yªu cÇu cña 5.2 trªn nh·n thiÕt bÞ cÇn ghi râ c¸c ký hiÖu Ta  hoÆc Tamb cïng víi thang 

nhiÖt ®é cña m«i tr−êng xung quanh hoÆc ký hiÖu “X”. 

7)  Sè lo¹t s¶n phÈm, nÕu cÇn, nh−ng kh«ng cÇn ghi ®èi víi: 

– c¸c phÇn tö ®Êu nèi (c¸p vµ èng luån c¸p, c¸c tÊm ®Öm, phiÕn ®Êu d©y, phÝch c¾m, æ c¾m 

vµ cäc ®Êu d©y); 

– c¸c khÝ cô ®iÖn rÊt nhá cã kÝch th−íc h¹n chÕ. 

8)   Trong chøng chØ cña thiÕt bÞ, ngoµi tªn vµ nh·n cña c¬ quan cÊp chøng chØ cßn cã c¸c con 

sè theo thø tù nh− sau: sè chøng chØ cÊp cho thiÕt bÞ vµ sau ®ã lµ hai ch÷ sè cuèi cïng cña 

n¨m ®−îc cÊp chøng chØ. 

9)   NÕu c¬ quan thö nghiÖm cho r»ng cÇn ph¶i chØ râ c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt ®Ó sö dông an toµn 

th×  ®−a thªm ký hiÖu “X” vµo sau sè chøng chØ. C¬ quan thö nghiÖm cã thÓ sö dông ký hiÖu 

c¶nh b¸o ®Ó thay thÕ cho ký hiÖu “X”. 

 10)   TÊt c¶ c¸c ghi nh·n th«ng th−êng theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn vÒ kÕt cÊu cña thiÕt bÞ ®iÖn. 

6.3   NÕu c¸c bé phËn cña thiÕt bÞ ®iÖn cã d¹ng b¶o vÖ kh¸c nhau, mçi bé phËn ®ã ph¶i mang kÝ 

hiÖu cña d¹ng b¶o vÖ t−¬ng øng. 
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ThiÕt bÞ ®iÖn cã nhiÒu d¹ng b¶o vÖ kh¸c nhau th× kÝ hiÖu d¹ng b¶o vÖ chÝnh ph¶i xuÊt hiÖn tr−íc vµ 

sau ®ã lµ kÝ hiÖu cña c¸c d¹ng b¶o vÖ kh¸c. 

6.4   C¸c yªu cÇu tõ 3) ®Õn 6) trong 6.2 ph¶i ®−îc ghi trªn nh·n theo ®óng thø tù nh− ®· cho. 

6.5   C¸c phÇn tö Ex ph¶i ®−îc ghi nh·n ë vÞ trÝ dÔ nhËn thÊy. Nh·n ph¶i ghi râ rµng, bÒn vµ bao gåm:  

      1)  tªn hoÆc nh·n th−¬ng m¹i cña nhµ chÕ t¹o; 

2)  nhËn d¹ng kiÓu lo¹i cña nhµ chÕ t¹o; 

3)  ký hiÖu Ex; 

4)  ký hiÖu cho mçi d¹ng b¶o vÖ sö dông; 

5)  ký hiÖu cña nhãm phÇn tö Ex; 

6)  tªn hoÆc nh·n cña c¬ quan cÊp chøng chØ; 

7)  sè chøng chØ ngay sau ký hiÖu “U” (kh«ng dïng ký hiÖu X); 

8)  nh·n bæ sung m« t¶ tiªu chuÈn riªng vµ d¹ng b¶o vÖ cã liªn quan; 

9)  ký hiÖu th«ng th−êng theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn chÕ t¹o phÇn tö Ex. Ký hiÖu nµy kh«ng 

 ph¶i qua c¬ quan thö nghiÖm kiÓm tra. 

6.6   Trªn thiÕt bÞ rÊt nhá cã kÝch th−íc h¹n chÕ, néi dung ghi trªn nh·n cã thÓ gi¶m bít nh−ng yªu 

cÇu Ýt nhÊt ph¶i cã: 

       1)   tªn hoÆc nh·n th−¬ng m¹i cña nhµ chÕ t¹o; 

       2)   ký hiÖu Ex 

       3)   tªn hoÆc nh·n cña c¬ quan cÊp chøng chØ; 

       4)   sè chøng chØ; 

       5)   ký hiÖu  “X” t−¬ng øng víi thiÕt bÞ ®iÖn vµ ký hiÖu “U” ®èi víi c¸c phÇn tö Ex. 

6.7  VÝ dô vÒ ghi nh·n cña thiÕt bÞ: 

      1)  ThiÕt bÞ ®iÖn cã vá kh«ng xuyªn næ dïng cho nhãm I: Ex d I; 

      2)  ThiÕt bÞ ®iÖn cã vá kh«ng xuyªn næ dïng cho nhãm I vµ nhãm IIB, nhiÖt ®é T3: Ex d I/IIB T3; 

      3) ThiÕt bÞ ®iÖn cã ®é tin cËy t¨ng c−êng, vá ®−îc thæi d−íi ¸p suÊt d− cho nhãm II (vÝ dô nh− 

®éng c¬ t¨ng c−êng tin cËy cã vµnh ®Öm tr−ît n»m trong vá ®−îc thæi d−íi ¸p suÊt d−) cã 

nhiÖt ®é lín nhÊt trªn bÒ mÆt lµ 125 0C:  

              Ex ep II 125 0C (T4) hoÆc   

              Ex ep II 125 0C  hoÆc     

              Ex ep II T4. 
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Phô lôc A 

(Tham kh¶o) 

Yªu cÇu vÒ ghi nh,n bÒn vµ dÔ ®äc cho thiÕt bÞ 

 

Nh·n cña thiÕt bÞ ®iÖn thuéc nhãm I vµ nhãm II ngoµi yªu cÇu vÒ ®é bÒn vµ sù râ rµng, dÔ ®äc cßn 

ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau ®©y: 

A.1   C¸c ký tù ph¶i ®−îc lµm ch×m hoÆc næi lªn trªn nÒn b»ng ph−¬ng ph¸p ®óc, rËp hoÆc kh¾c trùc 

tiÕp lªn vá thiÕt bÞ hoÆc trªn mét tÊm nh·n riªng g¾n ch¾c ch¾n vµo vá thiÕt bÞ. ViÖc kh¾c ch÷ cã thÓ 

thùc hiÖn b»ng c¸ch dËp hoÆc ¨n mßn ho¸ häc. C¸c ký tù ph¶i cã chiÒu cao tèi thiÓu lµ 5 mm. §é 

s©u cña chç lâm Ýt nhÊt ph¶i b»ng 1/10 chiÒu cao cña ký tù. §èi víi thiÕt bÞ ®iÖn nhá, cã kÝch th−íc 

h¹n chÕ c¸c kÝch th−íc trªn cã thÓ gi¶m xuèng t−¬ng øng ®Õn 3 mm vµ 0,3 mm. §èi víi nh·n m¸c 

lµm b»ng thÐp kh«ng rØ, c¸c ký tù kh«ng cÇn kh¾c s©u qu¸ 0,6 mm kh«ng phô thuéc vµo chiÒu cao 

cña c¸c ký tù. 

A.2   Nh·n ph¶i cã chiÒu dµy b»ng 1/25 kÝch th−íc lín nhÊt cña nã vµ tèi thiÓu ph¶i dµy 2 mm. Nh·n 

ph¶i ®−îc lµm b»ng ®ång ®á, ®ång thau hoÆc thÐp kh«ng rØ. §é dµy cña nh·n cã thÓ gi¶m xuèng ®Õn 

1 mm nÕu nh·n ®−îc hµn thiÕc hoÆc hµn ®ång cè ®Þnh xung quanh chu vi cña nã hoÆc lµ n»m trong 

mét hèc lâm. 

A.3   Nh·n ph¶i ®−îc ®Þnh vÞ trªn mét vÞ trÝ nhÊt ®Þnh cña vá b»ng mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau: 

– hµn ®ång hoÆc hµn thiÕc trùc tiÕp trªn thiÕt bÞ hoÆc trªn khung ®Õ; 

– b»ng c¸c vÝt ch×m ®Çu, hµn hoÆc t¸n vµo c¸c vÞ trÝ kÓ trªn; 

– t¸n b»ng ®inh rivª trùc tiÕp lªn vá thiÕt bÞ nÕu nh− d¹ng b¶o vÖ cho phÐp; 

– trong tr−êng hîp vá b»ng chÊt dÎo, nh·n ®−îc g¾n vµo hèc lâm. 

A.4   NÕu cã yªu  cÇu ghi sè hiÖu vÒ l« hµng s¶n xuÊt th× c¸c sè hiÖu nµy ph¶i ®−îc ch¹m, kh¾c trùc 

tiÕp trªn vá thiÕt bÞ hoÆc ngay trªn nh·n kÓ trªn. 

 

 

____________________________________ 


